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PLANO DE TRABALHO DOCENTE - 2018/2
DOCENTE: Daniela Lupinacci Villanova
AREA DO CONHECIMENTO: | Metalurgia/Mecanica
CATEGORIA: REGIME DE TRABALHO:
() Magistério do EBTT () 20h () 40h (x) DE
() Magistério do ES () Visitante
A DAL ) U
Disciplina/Dia e Hordrio/Local Curso C.H.
Ciéncia e Tecnologia dos Materiais Engenharia 3h 20min
1 Quarta-feira, 10h20min até 11h55min Mecénica/Engenharia de
Quinta-feira, 8h20min até 10h Controle Automacio
Sala 212
Ensaios Mecanicos e Metaltdrgicos | Técnico em Metalurgia 3h 20min
2 | Terga-feira, 19h até 22h30min iy B |
Sala 319
Vidros e Vitroceramicos Mestrado em Tecnologia e 3h 20min
3 | Quinta-feira, 18h50min até 22h20min Engenharia dos Materiais
Sala 321
Carga Horaria Total: 10h

_ , ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EN il
Atividades Dias e Hordrios Local C.H.
Quintas-feiras
Atendimento a alunos 100 dtEids 1 2l Sala 113/04 4h
Quartas-feiras
14h30min até as 16h30min
Orientagao de Estagio — 30min
Técnico em Metalurgia (2
alunos)
Orientagdo de Projeto 1h
;}t;iiif;; i 4T;§E;(igoesr;l Combinar com alunos Sala 113/04
Orientagao de TCC — 1h
Engenharia Mecénica (1 aluno)
Orientac@o de Mestrado (7 3h30min
alunos)
Segundas-feiras
14h até as 18h
Preparacdo de Aulas Sexias feiras Presenca Facultativa %h
. 13h30min até as
18h30min
Carga Horaria Total: 19h
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ES DE PESQUISA o
Atividade C.H.

Gestao dos Residuos Plésticos e Metaltirgicos do Campus Farroupilha
Protocolo IFRS 295294.1612.78991.27022018 Lotagdo: Pesquisador 2h
Sala 113/04 e laboratérios de fabricacdo Bloco 03
Avaliacio dos parimetros processuais na adesao e no comportamento mecanico
de uma junta soldada de PP e PEAD
Protocolo IFRS n° 242192.1096.81468.05082016 1h
Lotagao: Orientador
Aluno: Ricardo Coleoni Borges
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Avaliacio do processo de eletrocoagulagdo para o tratamento de efluentes de
uma inddstria metaldrgica e valorizacdo de seu residuo como matéria prima
para produtos ceramicos Ih
Lotacao: Orientador
Aluno: Katia Michele Zini
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Influéncia dos parametros de tempo e temperatura no processo de cozimento
realizado em fornos estaciondrio e continuo nas propriedades fisicas, mecénicas
e de desempenho de material de atrito para lonas de fr_elios:automotivos 1h
Lotagao: Orientador
Aluno: Andréia Vanessa Finimundi
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Avaliacdo da influéncia do aluminio reciclado como agente boretante em agos
baixo carbono Lotacao: Orientador 1h
Aluno: Maicon Perini
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Avaliacio dos pardmetros de processo na témpera por indugao de agos baixo
carbono
Lotagao: Orientador 1h
Aluno: Valtenés Onofre de Souza Bossle
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Projeto de Pesquisa em definigéo
Lotacao: Orientador 1h
Aluno: Thomas Costa Padilha
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Projeto de Pesquisa em defini¢ao
Lotacao: Orientador ih
Aluno: Pablo Candido Corréa
Curso: Mestrado em Tecnologia e Engenharia de Materiais
Carga Horaria Total: 9%h
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ATIVIDADES DE EXTENSAQ | |

Atividade ' el _H_ .

Nao realizada em 2018/2

Carga Horaria Total: X&h X¥min

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS . : -t
Conselho, Colegiado, Comité, Comissdo, Direcdo, Coordenagaoe outros. Portaria/OS

Reunido Geral =
Membro Titular do Colegiado do Curso de Engenharia de Controle e Automagao P.N®
377/2016
Membro Titular do Colegiado do Curso de Engenharia Mecénica P. N°
375/2016
Membro Titular do Colegiado do Mestrado Profissional em Tecnologia e | P.N°309 —
Engenharia de Materiais 16/03/2015
Membro Titular da Comissdo para criagao de curso na drea de Materiais 0.S. 36/2018
Carga Horaria Total: 2h
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